
目录中记载的内容有可能未经提示而变更。贵司在购买、使用时请要求敝司提供规格书，并以此为基准去使用。

多层陶瓷电容器

◆温度、直流电压特性
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特性数据

◆频率特性

●NTS 系列　25V／33μF

●NTS 系列　50V／15μF

●NTS/NTF/NTD/NTJ 系列（X7R）　35V ●NTS 系列　35V／22μF
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多层陶瓷电容器

◆温度、直流电压特性

特性数据

◆频率特性
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●NTS 系列（X7R）　500V／1.2μF
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●NTS/NTF/NTD/NTJ 系列（X7R）　100V
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多层陶瓷电容器

◆温度、直流电压特性

特性数据

◆频率特性
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●KVF/KVD 系列（X8L）　25V

容
量
变
化
率
（
%
）

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

温度（℃）

Bias：0V

Bias：5V

Bias：12V

Bias：25V

-60  -40  -20 0  20 40 60  80 100 120 140 160
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